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زیاد ِ تقویت با ͳفتُن-Έت یِ ͳاپتی ِ ترانزیستر

ِ تبدیل این اما میبرند. کار به ͳترˇنیال یِ مدارها نُعˆن ͳاپتی یِ سیΎنالها یِ دستاری یِ برا هم هنوز

و زمان-بˆر ͳاپتی به ͳتریال ِ سیΎنال ِ تبدیل دˇباره و آن، ِ پردازش ،ͳتریال به ͳاپتی ِ سیΎنال

است. انرژی-بˆر

درجه- یِ ͳمعن به این کند. کنترل را فُتُن 20 تا ِ عبور میتواند فتُن Έی با که اند ساخته ͳی ابزارها

ͳی آنها اتمها ِ ریدبِری یِ ترازها میند. کار [1] ریدبِری یِ ترازها ِ اساس بر ابزار است. 20 ِ یِ-تقویت

دارند، ی بزرگ یِ ͳتریال یِ ͳدˇقطب حالت این در اتمها دارند. برانΎیخته بسیار ِ الترˇن Έی که یند

از کمتر یِ دما (با سرد بسیار روبیدم ِ گاز ابزارها این در است. دور ی خیل هسته از الترˇن آن چون

ریدبِری ِ حالت Έی به روبیدم ِ اتم Έی فُتُن Έی با است. شفاف نُعˆن گار این رفته. کار به (1mK

و میدهد، تغییر را همسایه یِ اتمها یِ انرژی یِ ترازها َش بزرگ یِ ͳدˇقطب ِ خاطر به اتم این میرود.

و میشوند سد فُتُن ی زیاد ِ تعداد کنترل ِ فُتُن Έی با ترتیب این به میند. کدر را همسایه یِ ناحیه

یِ برا که ماند، پایدار 1µs تا ریدبِری ِ تراز آزمایش در میشود. درست فتُنها ِ جریان در ی بزرگ ِ تغییر

.[2] ست ی بسیاربزرگ ِ زمان ͳاتم-ِ مقیاس- یِ سیستمها
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